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Химическим осаждением, изменяя состав реакционной смеси и длительность процесса, 

можно варьировать содержание кадмия x в пленках твердых растворов CdxPb1xS и, следовательно, 

изменять их оптические и функциональные свойства. Технологически важным является 

исследование скорости роста обсуждаемых слоев, что позволит эффективно проводить 

оптимизацию режимов химического осаждения.  

В настоящей работе изучена динамика изменения толщины изучаемых слоев от 

длительности процесса (от 15 до 120 мин) и концентрации соли кадмия и в реакционной смеси, 

содержащей 0,04 моль/л PbAc2, 0,35 моль/л Na3Cit, 4,0 моль/л NH4OH, 0,06 моль/л N2H4CS 

(Рисунок 1). Зависимости толщины плёнок CdxPb1xS от концентрации CdCl2 в реакционной смеси 

имеют экстремальный характер с максимумом при 0,04 моль/л CdCl2. 

 
Рисунок 1. Изменение толщины плёнок CdxPb1xS от концентрации CdCl2 в реакционной 

смеси и длительности процесса, мин: 15 (1), 30 (2), 45 (3), 60 (4), 90 (5), 120 (6) 

 

Интенсивный рост толщины полупроводникового слоя наблюдается в интервале 

концентраций CdCl2 от 0,01 до 0,04 моль/л, дальнейшее увеличение концентрации соли кадмия 

приводит к уменьшению толщины пленки, особенно в интервале от 30 до 90 минут осаждения. 

Более длительный процесс (120 мин) не способствует наращиванию слоя в интервале от 0,06 до 

0,1 моль/л хлорида кадмия, оставаясь на уровне ~850 нм. Это обусловлено ингибирующей ролью 

соли кадмия [1]. Увеличение концентрации хлорида кадмия в реакторе при 15-минутной 

продолжительности синтеза приводит к уменьшению толщины слоя от 200 до 50 нм. Полученные 

результаты исследования динамики увеличения толщины исследуемых слоев позволят выбрать 

оптимальную концентрацию CdCl2 в реакторе и длительность химического осаждения.  
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